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DDR- Germanium- Flächentransistoren, die erste drei bis 1963 (OC871, OC816 die 

schwarze Brikett - Bauform, Rück- und Vorderseite), die anderen (GF100, GC118, 

GC301, GF122 GF145) ab etwa 1963 bis etwa Anfang der 80er Jahre.              
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Lieber Radiofreund,  

Dies ist eine Zusammenstellung  einer Beitragsfolge der Zeitschrift 

Rundfunk- Fernsehen- Elektronik ( RFE )  der Jahre 1959 bis 1962. 

Zur Zeit der Erstellung gab es die auf dem Deckblatt abgebildeten 

Transistoren, diese gelten jedoch für nachfolgende Generation, abgebildet 

auf diesem Blatt, genauso, und unter Beachtung der Polarität der 

Spannungen/ Ströme auch für die Silizium- npn- Transistoren.  

Es ist eine sehr sorgfältig ausgearbeitete Abhandlung, die alle wichtigen 

Sachverhalte und Berechnungen behandelt.  

Da ich das Glück hatte, alle alten Jahrgänge der RFE komplett zu 

bekommen, habe ich die vergilbten  Seiten der Beitragsfolge restauriert und 

zusammengefasst.  

Ich danke allen, die mit Rat, Tat und Unterlagen mitgeholfen haben, diese 

Zusammenstellung zu ermöglichen: 

Andreas aus Dresden 

Veröffentlichung der Einzelartikel mit freundlicher Genehmigung des 

Huss- Verlags  http://www.rfe-eh.de  

  

Olaf Freiberg (Edi)  

Homepage Historische Rundfunktechnik:  

http://edi.bplaced.net

  

Privat/ Band- Homepage:  

http://greencaravan.bplaced.net

  

Mail: edi-mv@web.de 

http://www.rfe-eh.de
http://edi.bplaced.net
http://greencaravan.bplaced.net













































































































